Тест 3 «Елементи силових електричних кіл»	група_____	ПІБ_______________
Активні напівпровідникові прилади силової електроніки
1. Який електронний компонент називається a біполярним транзистором?
1. Три електродний напівпровідниковий прилад, електроди якого підключені до п'яти послідовно розташованих шарів напівпровідника з домішковою провідністю, що чергується.
2. Три електродний напівпровідниковий прилад, електроди якого підключені до трьох послідовно розташованих шарів напівпровідника з типом домішкової провідності, що чергується.
3. Три електродний напівпровідниковий прилад, два електроди якого підключені до каналу з домішковою провідністю, а третій до ізольованого шару
2. Вкажіть тип транзистора n-p-n? 


3. На чому заснований принцип роботи транзистора?
1. На перенесенні зарядів одного типу - електронами, або дірками при струмовому керуванні вихідним сигналом
2. На перенесенні зарядів одного типу - електронами, або дірками при потенційному керуванні вихідним сигналом
3. На переносі зарядів одночасно двох типів, носіями яких є електрони та дірки при струмовому керуванні вихідним сигналом
4. Який електрод називають базою?
1. Електрод, підключений до зовнішнього шару з інжекцією носіїв
2. Електрод, підключений до середнього шару
3. Електрод, підключений до зовнішнього шару з екстракцією носіїв
5. Зазначте схему включення із загальною базою?
1 2 3
6. Що характеризує ефективність передачі струму в параметрах h?
1. Відношення вхідної змінної напруги до вхідного струму h11 = Um1/Im1 при Um2 = 0
2. Посилення змінного струму при нульовому опорі навантаження h21 = Im2/Im1 при Um2 = 0
3. Відношення вихідного струму до вихідної напруги h22 = Im2/Um2 при Im1 = 0
7. Який електронний компонент називають – польовий транзистор?
1. Напівпровідниковий прилад, через який протікає потік основних носіїв заряду, регульований поперечним електричним полем, що створюється напругою, яка додається до одного з електродів
2. Напівпровідниковий прилад, через який протікає потік основних носіїв заряду, регульований поперечним електричним полем, що створюється напругою, яка додається до зовнішніх обкладок
3. Напівпровідниковий прилад, через який протікає потік основних носіїв заряду, регульований електричним полем, що створюється струмовим електродом, індукованим у канал
8. Який польовий транзистор має назву унітрон?
1. Прилад із ізольованим затвором із вбудованим каналом
2. Прилад із ізольованим затвором з індукованим каналом.
3. Прилад з керуючим p-n-переходом
9. Який електрод польового транзистора називають витоком?
1. Електрод, з якого до каналу входять основні носії заряду
2. Електрод, через який із каналу йдуть основні носії заряду
3. Електрод, який служить для регулювання поперечного перерізу каналу
10. Що характеризує крутизна прохідної характеристики польового транзистора?
1. Провідні властивості каналу, як відношення напруги сток-виток до струму стоку
2. Підсилювальні властивості польового транзистора, як відношення струму стоку до напруги затвор-виток
3. Замикаючі властивості каналу, як гранична напруга затвора при нульовій провідності каналу
11. Польовий транзистор з індукованим каналом – напівпровідниковий прилад, у якого:
1. При нульовій напрузі на затворі відносно витоку існує інверсний шар – канал, який з'єднує джерело зі стоком
2. Провідний канал між витоком і стоком відсутній і, з'являється тільки при певній полярності та при певному значенні напруги на затворі відносно витоку
3. Канал створюється зовнішнім магнітним полем
12. Біполярні транзистори з ізольованим затвором (IGBT) це:
1. Паралельне включення біполярних транзисторів у одній збірці
2. Послідовне включення біполярних транзисторів у одній збірці
3. Каскадне включення керуючого польового транзистора та кінцевого біполярного у одній збірці 
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